1.关于单端反激式RCD吸收网络的计算方法讨论：
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计算吸收网络时需要知道变压器的漏电感。一个简便的方法就是取其为初
级电感的某一百分数；另一个方法就是短路次级，在初级实际测量漏电感。如
果变压器结构合理，所用导线适合，由此得出的结果很理想。 

所需缓冲电压计算公式如下： 
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        此处VR是由次级到初级的反射电压。通常我们设定此值约为100V。 

二极管需要能够承受住最小缓冲电压与最大DC总线电压的和电压。因此： 
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    电流的额定值不需要与缓冲器中的均方根电流一样大，它通常相对较小，
所以常常使用1-2A 的二极管。二极管应是快恢复型的以便在FET导通时减小

反向流通电流。 

吸收电容和电阻的计算公式如下： 

                 [image: image4.png]! ’xL
)vam

VYot




                [image: image5.png]W, vy
05X Ly X" X fey

11




此处fDCmax是最大DC总线电压时的频率，一般地fDCmax是fmin的2倍。 
   2.关于输出整流二极管的吸收网络的计算方法：
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如图所示，整流二极管的吸收网络假如选取不当，会造成输出滤波器

的设计失败。因此，应该给整流二极管选取合理的的吸收网络。

    我现在采用的是实验法，感觉比较麻烦，希望能得到大师们的指导。

